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Inventia se refera la fotografia semiconductoare in iradiere coerenta si poate fi utilizatd in holografie, pentru
multiplicarea informatiei optice (de inregistrare holografica sau analogicd), in metodele de testare optica
nedistructiva.

Procedeul de inregistrare a informatiei optice, efectuatd pe un purtator fototermoplastic multistrat, consta in
aceea ca inregistrarea imaginii starii initiale a obiectului se efectueaza prin metoda de schimbari fotoinduse in
semiconductorul calcogenic sticlos al purtatorului fototermoplastic, iar imaginile ulterioare se inregistreaza,
fiecare separat, in regim reversibil fototermoplastic, pe suprafata stratului termoplastic, concomitent pe suprafata
lui are loc developarea imaginii latente, care se pastreaza pe semiconductorul calcogenic sticlos.
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